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co bysté  øí kali integrovaným obvodù m napáje-
ným napìtí m v rozsahu od tøi do osmnácti voltù
s odbìrem pár mikroampé rù ? K nápájení  celé ho
slo¾ ité ho obvodu vám potom postáci málý transfor
mátorek s diodou a kondenzátorem, Nemusí te se
pøili¹  starat o stabilitu napájecí ho napìtí , zvlnìní ,
ru¹ ivé  impulsy. Nebo pou¾ ijete 'l5voltù  z napáje-
cí ch okruhù  operaè ní ch zasiIovaè ù . pøí padnì jedno-
duchým dìliè em sní ¾ í te standardní  napìtí  24 V pro
prù myslová è idla. jejich¾  ú daje í náte zpøacovávat.
Taková plochá baterie by mohla vá¹  obvod napájet,
dokud by se sama nerozpadla.

To ale není V¹ echno. co tøeba vstupní  proudy høa
del men¹ í  ne¾  mikroampé r a Výstupní  kolem mili-
ampé ru? sumová imunita {rozdí l mezi maximální m
napìtí m pøo stav L a minimální m pro H, tedy v pod-
statì mí ra necitlivosti na ru¹ ivé  impulsy) od 3 a¾  do
12voltù ? Pøitom mo¾ nost kombinaci s logikou
Ls TTL nebo pøes budiè e s TTL7 sly¹ í te ten zpìv?
To pìji ódy na obvody cMos,
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"1 eoh"odbì,l])trnA. /,. -/"70i,ooilpo e,q), lpl1,o
irapìtio pù  Voltu Zda]i se Vánr Výstupni p,oudy rna é ? opaklj, ¾ e
vstupy potø�buji plo svou è  nnost mé nì ne¾  mikloampé l, k bU¾ eni
i,adel S-TL<l"i,o",||,vn,oa_pP.L Droo"«y.o,/Fln -|l.e.|á\,] lJý | e \o,LpL oopblol oe. n "no"rllj",-",)konovýrni hladly cfiloS, bUdió. Takové  obvodv N/]HB 4049
a \aF8l0b0q ool.d v ogc." Llp 'olel Uli;lpé ry,Pto o
gickoU iednlè k! mohoU . doda» ' rnin má|ré  800 uA, Za dofirácí  ú kol
si projdìte m nulá povidáni o hrad ech TTL a Ls'TTL a spoè itejie s],
koll j.h ..ú zefir� na VvstUp bldrce prpo r

Ma CoN,aP|lVL'«^F. \,,l. Al o. D slí M|(O\DUL-Oq «ecn
no]oge táké  nì]aké  nevýhody7 N4usirn pøznat, ¾ e obvody øady
4XÝ\X 1oJ ren po«d., o,1 o"lvo lov"« í "odjet l ,oo7dJ l ) 9, a
d' \\olo o p;l - Lro," rdy (jpd]oou ,la , ad a la.o lvl| B l00'
pod 200 nanosekUnd) NaVí c øad6 4XxX má Z neznámych dù Vodù
od i¹ nì uspoøádané  V,^ody ne¾  øady TTL a LS TTL, samozieimì, ¾ e
jde poklok dá a ý/robci]i¾  vyrábìji ClýlOs obvody nrnohem rych
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lei¹ i ExistUje i øada 74cXX, ktelé  Umo¾ òuje piimoU náhlád! obvo
dù  LsTTL Ve ste]ných plo¹ nych spo]ich, ov¹ em to v¹ e k nám a§
5 lpd lal leoro , , ,e, v. .tFle p oL o |ec l oloo:, ly,aoe,l , \- n

(-.p., PF,L os ),C,/bo pd né I tónoM rr', roo,ne
s rychlosti vybaveni pod ]70 nanoseklnd a spotiebou me.¹ ] ne¾
55 rni iwatù  V provoz!, pù l mj iwatt! v ,,kl d!" sovìtská è tyi]sta.
nanosekundoVé  RU5 s ¹ estnáctinásob.ì í 1ren¹ i kapacitoU má as
8 i Vìt¹ i spotøeb!] a V¹ echny oblibené  osrni ¹ estnáctibilové  pro
cesory, Tyto prvky L]rno¾ òUji koastlUkc V.ysoce Výkoniých pøenos
ných mjklopoè jtaè ù  s baté rios/m napájenim Je]ich pamìii ani
V,,k idu" neztlác�]i iní ormace, co¾ je Vé  m U¾ iteè ié  St�è i]im rnalý
knof ikový ákUmUlátol Iebo dokonce kondenzátor, snad se i my
doè káme nástUpU obvodù  Cl\,4osl
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